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O P O R N I K  F O T O E L E K T R Y C Z N Y

Opornik fotoelektryczny FO-K2Vjest dwuelektro-
dowym detektorem promieniowania widzialnego 
przeznaczonym do pracy w urządzeniach sygna-
lizujących, kontrolnych, rejestrujących, alarmo
wych i sterujących.

Wykonanie - obudowa polistyrenowa z okienkiem 
szklanym,

- wyprowadzenia elektrod: nóżki lam
powe typu

-  warstwa światłoczułe na bazie CdS. 

Zasilanie - prąd stały lub zmienny

Ciężar - 3,5 £  0,5 G.

Pozycja pracy - dowolna



D A N E  Z N A M I O N O W E

Oporność w ciemności R0^  10752

Oporność przy oświetleniu
(E = 1000 Ix , Tb = 2854 °K) R = 103 f  10‘i^

Powierzchnia czynna A = 0,05 cm*

Czułość (przy E = 1000 lx, .
Tb =2854 °K) S = 2*104f  2»106̂ ~

Maksimum rozkładu
widmowego czułości przy A0== 6200 A

Czas połówkowego
zaniku fotoprądu C i 3*10** sek

Temperatura otoczenia t =  —2 5 °r+ 5 5 °C

DANE DOPU SZCZA LN E 

Maksymalne napięcie
Pracy Umax =* 150 V

Maksymalna moc 
wydzielana 
na fotoopomiku
przy t = 25°C Pmax = 0,2 W



Z ależność natężen ia  prądu od napięcia

Rozkład widmowy czułości


